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Tipo de filtro Butterworth

Ancho de banda 20MHz
Rechazo de banda -30dB
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Filtros RC discretos analdgicos
Filtros gm-C

Filtros pasivos LC

Filtros distribuidos
(guia-ondas)
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Costes

Total (€)

Costes de recursos humanos

35.100

Costes de herramientas software

106,21

Costes de equipos informaticos

288,12

Otros costes

331

Subtotal

35.494,33

Presupuesto total (IGIC 5%)

37.269,05







